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Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
T Min. Max. Min. Max.
A 1.050 1.250 0.041 0.049
A1 0.000 0.100 0.000 0.004
A2 1.050 1.150 0.041 0.045
b 0.300 0.500 0.012 0.020
C 0.100 0.200 0.004 0.008
D 2.820 3.020 0.111 0.119
E1 1.500 1.700 0.059 0.067
= 2.650 2.950 0.104 0.116
= 0.950(BSC) 0.037(BSC)
el 1.800 2.000 0.071 0.079
L 0.300 0.600 0.012 0.024
6 0° 8° 0° 8°
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	功能描述
	使用说明
	过电流保护设计
	当电感器电流峰值超过设定的电流限制阈值时，CL1682XX具有逐周期的电流限制。同时，输出电压开始下
	启动和关闭
	如果VIN和EN都高于相应的阈值，则芯片启动。参考块首先启动，产生稳定的参考电压和电流，然后启用内部
	CL1682XX需要一个输入电容器、一个输出电容器和一个电感器。这些组件对设备的性能至关重要。CL1
	VOUT  = VFEEDBACK ×�𝑹𝟏+𝑹𝟐�𝑹𝟐�

	推荐的电感器值如应用图所示。在任何可预见的操作情况下，确保电感器磁芯不饱和是很重要的。电感器的额定值
	L=��V�OUT�×�（V�IN �-�V�OUT�）��V�IN �×Δ�I�L�×�f�OSC
	最大电感峰值电流为：



